OPORNIKI
FOTOELEKTRYGZNE




Przeslona

Uwaga

Opornik fotoelektryczny FO K4 posiada przestonq ze
szczeling 1 X 7 mm

Dane ogdlne

Wykonanie — obudowa polistyrenowa
— wyprowadzenie elektrod przezna-
czone do lutowania lub umiesz-
czenia w podstawce lampowej typu
heptal
: — warstwa $wiatloczula na bazie CdS
Ciezar  — max 3 g
Zasilanie — napiecie stale lub zmienne

Uwaga

Przy zasilaniu napieciem zmiennym (50 Hz) opornosé jasna
opornikéw fotoelektrycznych w poréwnaniu z zasilaniem
napieciem stalym wzrasta o okolo 15%
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FO K31

Charaktergstyki pradowe opornikéw fotoelektrycz-
nych ¢







